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摘要(译)

本发明提供一种有机发光显示装置，在钝化层上设置与第一电极厚度相
当的紫外线阻挡层，不但可以实现金属氧化物半导体薄膜晶体管在顶发
射有机发光二极管器件中的使用，而且所述紫外线阻挡层可以起到像素
限定层的作用；使用金属氧化物半导体作为半导体层，其载流子迁移率
高，可以大大提高TFT对像素电极的充放电速率，提高像素的响应速
度，实现更快的刷新率；显示装置采用顶发射结构，开口率高；并设置
有光取出层，在与所述紫外线阻挡层的协同作用下，不但可以进一步阻
挡紫外线，而且可以减少全反射带来的光线损失，进一步提高显示装置
的发光效率；制备工艺简单，易于实施。
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